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	2022 年度广州市重点领域研发计划 
	项目1：面向智能终端设备的高质量复杂曲面设计与大装配设计技术研究与实现
	研究内容：面向智能终端设备，针对现代工业设计领域中复杂曲面质量要求高、装配设计的零部件规模大、设计过
	项目2：5G声表面波多工器关键技术的研究及射频模组开发
	项目4：基于先进制程的高性能IGBT工艺平台的开发
	项目6：5G+4K/8K视频生产全链路关键核心技术研究与应用示范
	项目7：面向精密磁场测量的冷原子量子传感器件的关键技术研究
	研究内容：针对冷原子量子传感器件，研究利用量子效应突破传统测量极限的关键技术，解决高空间分辨率磁场测
	考核指标：（1）实现玻色凝聚旋量原子气体的制备，原子数目达到10^6量级；（2）基于玻色凝聚旋量原子


